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Solution exercice proposé

Calculez la fonction de transfert et esquissez le diagramme de Bode des montages suivants.
Puis ajoutez I'effet de limite en fréquence. Considérez C=1uF, R1=1k, avec R2 =1k, 10k puis 100k.
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Solution exercice proposé

Calculez la fonction de transfert et esquissez le diagramme de Bode des montages suivants.
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Solution exercice proposé

Calculez la fonction de transfert et esquissez le diagramme de Bode des montages suivants.
Puis ajoutez I'effet de limite en fréquence. Considérez C=1uF, R1=1k, avec R2 =1k, 10k puis 100k.
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En effef, B =1, car C court-circuite R2 en HF
et on refombe sur un suiveur




Solution exercice proposé

Calculez la fonction de transfert et esquissez le diagramme de Bode des montages suivants.
Puis ajoutez I'effet de limite en fréquence. Considérez C=1uF, R1=1k, avec R2 =1k, 10k puis 100k.
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Offset ¢ Parasites internes en DC

[voir document sur HELMo-Learn]

Dans le cagsideat~n AC felquel, =1,,=0,V,=V.
Enréalitg, |, # 1., # 0 glonc il s ensui’r une sortie non-nulle a V,= 0.
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lp = courant de polarisation
Vio = offset en enftrée



file:///D:/fredsenny/TÃ©lÃ©chargements/Doc%20Offset%20d%20un%20systÃ¨me%20Ã %20aop.pdf

Offset ¢ Parasites internes en DC ...

... effet influencé par le montage

[voir document sur HELMo-Learn]
L' offset en sortie est condifionné par
« |"Aop (datasheet : Vet & o ->
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« |le montage et les résistances

Analyse DC par supersposition a V;=0
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Exemple de calcul de I'offset — son expression

vo,offset = (vo,offset_Vio)Ip+:Ip_:0 + (vo,offset_lp_)l + (vo,offset_lp+)

p+=Vio=0 Vio=1p—=0

... Qu tableau @ ...



Exemple de calcul de I'offset — son expression

vo,offset
Ry B R, + R
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0
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e +
(vo,Offset_Ip+)Vio:lp_:(): 0

... Qu tableau @ ...



Exemple de calcul d’offset — en chiffre

Si on considéere une entrée Vi=10mV, qu'on veut Vo = 100mV
Nous avons le choix entre 2 Aop : TLO71 et OP0O7

Quelles résistances et quel Aop choisir ? Voffset R1=1k, R2=10k R1=100k, R2=1M
(G=10) ((e210)

R, TLO71 Voff,vio=110mV  Voff,vio = 110mV
Vv b ~65pA (200pA)  Voff,Ip- = 1.5uV Voff,Ip- = 150uV
V; ,\5\}\, L ) lio ~5pA (100pA)  Vofftot ~110mV  Voff,tot ~ 110mV

Vio ~3mV (10mV)

+ OP07 Voff,vio = 825uV  Voff,vio = 825uV
b ~1.2nA (4nA) Voff,Ip- = 21uV Voff,lp- = 2.1mV
lio ~0.5nA (3.8nA) Voff,tot ~ 846uV Voff,tot ~ 2.9mV
Vio ~30uV (75uV)

NB : prendre le cas le plus défavorable, donc les valeurs max
de Ib, lio et Vio




Synthese - Offset

[voir document sur HELMo-Learn]

Dans le cas idéal, un Aop est telque |, =1,, =0, V,=V.

Enréalite, |, #1,, #0, V. # V_, donc il s’ensuit une sortie non-nulle a V;= 0.
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[voir document sur HELMo-Learn]
L' offset en sortie est conditionné par

- I'Aop (datasheet : Vi, et lpigs & lio > 15, 154)
. I

I’p+ = Ipigs + % et Ip+ = Ipias — %

« le montage et les résistances
Analyse DC par supersposition a V;=0

p+=Vio=O

+(v )
o,0f fset I, Vie=I,_=0
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Exercice résolu - Dimensionnement

resistance d'un comparateur

Nous souhaitons réaliser via ce comparateur un
systeme alertant I'utilisateur si le signal V; dépasse une
valeur critique.

Si nous souhaitons que la comparaison soit précise ¢
10 mV pres, quelles sont les valeurs de résistance a ne
pas dépasser (dimensionnement par |'offset)?

Le filtre RC sur Vi ne sert qu’'d retirer les composantes
DC, peut-on alors simplement retirer la résistance 2



Dimensionnement résistance d’'un

comparateur

Si nous souhaitons que la comparaison soit précise ¢
10 mV pres, quels sont les valeurs de résistance a ne
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Dimensionnement résistance d’'un

comparateur
1|“F Si nous souhaitons que la comparaison soit précise ¢

Vi — + 10 mV pres, quels sont les valeurs de résistance a ne

100kQ W Vo pas dépasser (dimensionnement par |'offset)?

12V . 1

R1 == R2 pUISC]UG Vref = E 12

R Ainsi :

1

> % < 100 103 donc R, = R, < 200 kQ



Dimensionnement résistance d’'un

comparateur

LpF Nous souhaitons réaliser via ce comparateur un
+ systéme alertant I'utilisateur si le signal V; dépasse une

100kQ W Yo valeur critique.

12V Le filtre RC sur Vi ne sert qu’a retirer les composantes
DC, peut-on alors simplement refirer la résistance 2

Effectivement une liaison capacitive pure ne retirera
que l'offset et laissera passer toute frequence.

Cependant une liaison capacitive pure ne laissera pas
passer les courants continus egalement. L'’Aop n’aura
donc pas son courant Ip+ et cela le fera
dysfonctionner...



Exercices non résolus

Calculez I'offset de ces 2 montages en considérant C=1uF, R1=1k, avec R2 =1k, 10k puis 100k.
Vous distinguerez le cas ou I'Aop choisi est un TLO71 ou un OPO07.
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